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 Detektoren: 

o Single photon PMT detection Hamamatsu R928 (cooled)  

 

 Reflexionsmessungen: 

o Grundlagen: 

 Eingestrahlte VUV Photonen gehen durch den evakuierten 
Monochromator und in eine mit N2 geflutete, mit 
BaMgAl10O17:Eu2+ (BAM) beschichtete Ulbrichtkugel 

 Die reflektierten VUV Photonen gehen durch die BAM 
Beschichtung in blaues Licht über und verteilen sich in der Kugel 

 Das herausgehende Licht wird in einem Photomultiplier durch 
den Emissionsmonochromator gesammelt 
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 Ermittlung des Reflexionsspektrums durch Teilen von 
I(Probe)/I(BAM) 
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Measurement Conditions:
Excitation Scan 
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Slit Size: Ex = 1.00 mm, Em = 10.00 nm
Step Size:  1.00 nm; Integration Time = 0.6 s
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 Hochenergetische Anregung mit einer 241Am-Quelle: 

o Um Prozesse des Energietransfers  innerhalb der Leuchtstoffe zu 
untersuchen  

o Hochenergetische Anregung mit α-Strahlung (5,5 MeV) und mit                
γ-Strahlung (60 keV) 

o 370 kBq (α-Abklingzeit) 

o t1/2 = 432,2 a  

 

 


